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Fir die Durchtrittsreaktion C& = Ce**an Platin ist die
Austauschstromdichte 3 0,1 mA/cniund der Durchtrittskoeffizierda =
0.75 ermittelt worden ( ¢ = 0.01 M in schwefelsaw@sung bei 25 ° C).
Das Gleichgewichtspotential liegt bei 1,46 V geQ#E.

Berechnen Sie die Stromdichte in Afcrwvelche sich bei den Potentialen
1,455 V und 1, 250 V einstellt, wenn nur die Durttshemmung der
Geschwindigkeit bestimmende Schritt ist. Benutziend& exakte
Ldsung, sowie die Naherungen fir groRe und kleiberspannungen.

Die Messung der Durchtrittstiberspannung flr eind®pdar (o = 1) an
einer Platinelektrode ergab einen anodischen Tdfef von 110 mV und
einen Durchtrittswiderstand von 2,@lcn? ( 25°C). Berechnen Sie die
anodischen und kathodischen Teilstromdichten, sdweie
Gesamtstromdichte bei — 30 mV.

Was versteht man unter einer Zersetzungsspannung?

Was versteht man unter dem Doppelschichtbereich?

Wovon héngen beide ab?



